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摘 要

本論文以常壓熱化學氣相沉積法，以乙炔為碳源，利用電鍍方式將鐵膜沉積在ITO玻璃上作為成長觸媒，於低溫(600℃)成

長多壁奈米碳管，管徑為20~40 nm。根據本實驗所得結果推論：使用鐵觸媒及氨氣做為反應氣體，可以在低溫下成長結構

良好的多壁碳管。使用導電玻璃基板，除了方便電鍍金屬薄膜操作以外，更由於玻璃基板良好的真空封裝特性，適於製作

平面顯示器之基板。本研究以上述低溫成長的多壁奈米碳管玻璃基板，製作一簡單的二極式場發射元件，量測其場發射特

性為：起始電壓為5.5 V/μm，而臨界電壓為9.2 V/μm，電流密度可達14.3 mA/cm2。實驗結果顯示本元件之場發射特性

符合Fowler-Nordheim方程式，所求得的場效應增強因子(field enhancement factor,β)等於2225，屬於典型多壁奈米碳管的場

發射特性。
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